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(54) 엑티브 매트릭스 액정표시장치의 매트릭스 어레이 및 제조방법

요약

본 발명은 엑티브 매트릭스 액정표시장치의 매트릭스 어레이 및 그 제조방법에 관한 것으로, 매트릭스 
어레이의 버스라인과 박막 트랜지스터의 최적 구조 설계를 통하여 개구율(Aperture ratio)을 향상시켜 
소비전력을 감소시키고, 휘도를 증가시키며, 반사도를 낮추어 콘트라스트(contrast)비를 개선하기 위하
여, 채널이 비직선적으로 형성되어 채널길이를 늘일 수 있도록 박막 트랜지스터를 게이트 버스라인 위에 
형성시키며, 소오스 전극과 드레인 두면에서 대면되도록 형성한 것이다.

대표도

도3

명세서

[발명의 명칭]

엑티브 매트릭스 액정표시장치의 매트릭스 어레이 및 제조방법

[도면의 간단한 설명]

제3도는 본 발명의 엑티브매트릭스 액정표시장치의 매트릭스 어레이 실시예의 평면도,

제4도는 본 발명의 제조공정을 예시한 공정단면도,

제5도는 본 발명의 제조공정을 예시한 공정단면도,

본 내용은 요부공개 건이므로 전문내용을 수록하지 않았음.

(57) 청구의 범위

청구항 1 

절연기판과, 상기 절연기판 상에 게이트 전극인 복수개의 제1영역과, 이웃하는 상기 제1영역들을 서로 
연결하는 복수개의 제2영역을 가지는 게이트 버스 라인과, 상기 게이트 버스 라인과 상기 절연기판의 노
출된 표면에 형성된 제1절연막과, 상기 제1절연막 위에서, 적어도 상기 게이트 버스라인의 제1영역과 충
첩하게 형성된 도상의 반도체층과, 상기 반도체층 위에서, 상기 게이트 버스라인의 제1영역과 교차하며, 
상기 게이트 버스라인의 제1영역 상부에서 상기 게이트 버스라인 형성 방향의 돌기부를 가지는 데이타 
버스라인과, 상기 데이타 버스라인의 돌기부와 그 일측의 데이타 버스라인 일부영역인 소오스 전극과, 
상기 반도체층 위에서,상기 소오스 전극에 대응하도록 형성된 드레인 전극을 포함하여 이루어지는 복수
개의 박막 트랜지스터와, 상기 드레인 전극에 연결된 화소전극과, 상기 게이트 버스 라인의 제2영역의 
일부를 제1보조용량 캐패시터 전극으로 하는 복수개의 보조용량 캐패시터를 구비하는 엑트브 매트릭스 
액정표시장치의 매트릭스 어레이.

청구항 2 

제1항에 있어서, 상기 박막 트랜지스터의 상기 소오스 전극과 상기 드레인 전극 및  상기 반도체층의 노
출된 표면과, 상기 게이트 버스 라인 및 상기 데이타 버스 라인의 상부에 형성되며, 상기 화소전극과 일
부 중첩되게 형성된 블랙 매트릭스를 부가하여 가지는 것이 특징인 엑티브 매트릭스 액정표시장치의 매
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트릭스 어레이.

청구항 3 

제1항에 있어서, 상기 보조용량 캐패시터가 상기 제1보조용량 캐패시터 전극의 일부 영역과 중첩되도록 
그 상부에 형성된 블랙 매트릭스를 가지는 것을 특징으로 하는 엑티브 매트릭스 액정표시장치의 매트릭
스 어레이.

청구항 4 

제3항에 있어서, 상기 보조용량 캐패시터가 절연기판위에 형성된 상기 게이트 버스 라인의 제2영역의 일
부 영역인 제1보조용량 캐패시터 전극과, 상기 제1보조용량 캐패시터 전극과 상기 절연기판의 노출된 표
면위에 형성된 전극 절연막과, 상기 전극 절연막 위에 형성된 반도체층과, 상기 반도체층 위에 형성된 
제2보조용량 캐패시터 전극과, 상기 제2보조용량 캐패시터 전극의 일부를 덮는 블랙 매트릭스와, 상기 
전극 절연막과 상기 제2보조용량 캐패시터 전극과 상기 블랙매트릭스의 노출된 표면에 형성되며, 상기 
제1보조용량 캐패시터의 상부에 콘택 영역이 정의된 패시베이션층과, 상기 콘택영역을 통하여 상기 제2
보조용량 캐패시터와 연결된 전단(또는 후단) 화소전극을 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 엑티
브 매트릭스 액정표시장치의 매트릭스 어레이.

청구항 5 

제1항에 있어서, 상기 게이트 버스 라인이 동일한 폭을 가지는 직선형 게이트 버스 라인인 것을 특징으
로 하는 엑티브 매트릭스 액정표시장치의 매트릭스 어레이.

청구항 6 

제1항에 있어서, 상기 게이트 버스 라인이, 상기 소오스 전극인 상기 데이타 버스 라인의 돌기부 일측과 
상기 드레인 전극에 일부 중첩되는 돌기부를 가지는 것을 특징으로 하는 엑티브 매트릭스 액정표시장치
의 매트릭스 어레이.

청구항 7 

제1항에 있어서, 상기 박막 트랜지스터는, 비직선 형태의 채널이 형성되는 것을 특징으로 하는 엑티브 
매트릭스 액정표시장치의 매트릭스 어레이.

청구항 8 

제1항에 있어서, 상기 채널영역이 상기 게이트 버스 라인의 선폭내에서 드레인 전극을 감싸는 "ㄱ"자형
인 것을 특징으로 하는 엑티브 매트릭스 액정 표시장치의 매트릭스 어레이.

청구항 9 

엑티브 매트릭스 액정표시장치의 매트릭스 어레이 제조방법에 있어서, 1) 절연기판 위에 게이트 버스 라
인을 형성하는 단계와, 2) 상기 게이트 버스 라인과 상기 절연기판의 노출된 표면에 제1절연막을 형성하
는 단계와, 3) 상기 제1절연막 위에 수소화된 비정질 실리콘층과 도핑된 비정질 실리콘층을 적층한 후, 
상기 게이트 버스 라인 상의 채널 형성부위와 보조용량 캐패시터 형성부위 만을 제외하고 제거하는 단계
와, 4)상기 도핑된 비정질 실리콘층과 상기 제1절연막의 노출된 표면 위에 소오스/드레인 전극 형성금속
을 적층한 후, 상기 게이트 버스라인과 수직하게 교차하며, 상기 게이트 버스라인과 평행한 돌기부를 가
지는 데이타 버스 라인과, 상기 데이타 버스라인 돌기부와 그 일측과 동일한 거리를 유지하며, 상기 게
이트 버스라인과 일부 중첩되는 드레인 전극과, 상기 보조용량 캐패시터의 도핑된 비정질실리콘층 위에 
제2조보용량 캐패시터 전극을 형성하는 단계와, 5) 상기 드레인 전극과 상기 데이타 버스라인과 상기 데
이타 버스 라인의 돌기부를 마스크로 상기 도핑된 비정질 실리콘층을 제거하는 단계를 포함하는 일련의 
공정을 진행하여 박막 트랜지스터를 제조하는 액티브 매트릭스 액정표시장치의 매트릭스 어레이 제조방
법.

청구항 10 

제9항에 있어서, 상기 5)단계후, 상기 드레인 전극과 상기 데이타 버스 라인과 상기 수소화된 비정질 실
리콘층과 상기 제1절연막의 노출된 표면에 흑색안료를 적층한 후, 패터닝하여 보조용량 캐패시터 형성일
부영역을 제외한 상기 게이트 버스라인과 상기 데이타 버스라인에만 블랙 매트릭스를 형성하는 단계와, 
상기 블랙 매트릭스와 상기 수소화된 비정질 실리콘층과 상기 제1절연막의 노출된 표면에 투명 절연막인 
패시베이션층을 형성하는 단계와, 상기 드레인 전극과 상기 제2보조용량 캐패시터 전극상의 상기 패시베
이션층에 콘택홀을 형성하는 단계와, 상기 콘택홀과 상기 패시베이션층의 노출된 표면에 투명 전극층을 
적층한 후, 패터닝하여 화소 전극을 형성하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 엑티브 액정표시장치
의 매트릭스 어레이 제조방법.

청구항 11 

제9항에 있어서, 상기 1)단계의 게이트 버스 라인을 형성하는 단계에서, 상기 데이타 버스라인 형성 부
위와 상기 드레인 전극 형성 부위와 일부가 중첩되는 돌기부를 형성하는 것을 특징으로 하는 엑티브 매
트릭스 액정표시장치의 매트릭스 어레이 제조방법.

※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.
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